Vortrag Operationsverstarker

- Martin Albert -

Ubersicht Bipolar-Transistorschaltungen:

Basis Emitter Kollektor

20..100
Vu 100..1000 (180°) ~1
VI <1 10..50 10..4000
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Eigenschaften eines idealen Operationsverstarkers:

Eigenschaft Idealer OPV
Eingangswiderstand 2> ©
Ausgangswiderstand d)
Leerlaufverstarkung > ©
Frequenzverhalten linear

Aussteuerbarkeit von U+ bis U-



Nicht inv. OPV:
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